
1Д402А, 1Д402Б, ГД402А, ГД402Б
Диоды германиевые, микросплавные. Предназначены для 

преобразования высокочастотных сигналов. Выпускаются в 
стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема 
соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.

Масса диода не более 0,21 г.

Ш02(АМ т02(А,Б}

Электрические параметры
Постоянное прямое напряжение
при = 15 мА, не более...................................  0,45 В
Постоянный обратный ток: 

при (/0БР = 10 В:
Т = +25 вС ................................................  50 мкА
Т = +70 “С ................................................  200 мкА

при и0№ = 15 В, Т = +25 °С ........................  150 мкА
Дифференциальное сопротивление 
при 4» = 15 мА, не более:

7"= +25 °С:
1Д402А, ГД402А.....................................  4,5 Ом
1Д402Б, ГД402Б......................................  б Ом

Т= -6 0  и +70 °С:
1Д402А, ГД402А.....................................  б Ом
1Д402Б, ГД402Б......................................  8 0м

Общая емкость диода при иОЬР = 5 В,
М й П П Л А Й *

1Д402А, ГД402А............................................. 0,8 пф
1Д402Б, ГД402Б............................................. 0,5 пф

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное обратное напряжение.................... 15 В
Постоянный прямой ток:

при Г ̂  +35 °С...............................................  30 мА
при Г = +70 °С................ ..............................  20 мА
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Импульсный прямой ток при среднем значении 
прямого тока не более 1ПРг СР, МАкс» 4* <  10 мкс:

Т ̂  +35 °С....................................................... 100 мА
Т -  +70 X .......................................................  50 мА

Температура окружающей среды......................  — 60...+70 X

Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса. 
Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса.

О 20 40 60 Т Х  Юг 101 10й (.кГц

Зависимость максимального пря
мого тока от температуры

Зависимость дифференциального 
сопротивления от частоты

20 АО I.МГ ц

Зависимость общей емкости диода Зависимости резистивной составля
ет напряжения ющей сопротивления от частоты
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Гзиф. Ом
1 I

Ш02
Гт 2

1*25Г[У
ГС

-66г с 4

О 5 Ю 15 20 25 1тмА
Зависимости дифференциального 
сопротивления от прямого тока

1сбР.мкА

Зависимости обратного тока от на
пряжения
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